Abstrakt

Cielom tejto diplomovej prace je detailné preskiimanie efektu quench switchova-
nia pomocou optickej excitacie na rozlicnych tenkych filmoch antiferomagnet-
ického materialu CuMnAs. Efekt quench switchovania spociva v opakovateinych
zmenach odporu, ktoré moézu byt vyvolané elektickymi alebo optickymi pulzami
s dostatocnou energiou. Tato praca porovnava amplitidovi odozvu quench
switchovania v zavislosti na intenzite excitacie pre vzorky CuMnAs-u na roéznych
substratoch, narastené s roznou stechiometriou a pri roéznych hrabkach filmu.
Sktma tiez koreldciu medzi velkostou laserového spotu a velkosfou meranych
struktar. V ramci tejto prace boli vykonané aj pozi¢ne zavislé merania. Téato
praca ukazuje moznost dosiahnutia zmeny odporu az 15% z celkového odporu
pri izbovej teplote pomocou excitdcie jednym 120 femtosekundovym pulzom.
Tato zmena odporu je priamo porovnateiné so zmenami vyvolanymi elektrickymi
pulzami. Vsetky tieto merania v spojeni s uz zndmym elektrickym popisom
quench switchovania ukazuji robustnost tohto efektu pri rozliénych podmienkach.



